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| - Oferta Académica

Materia Carrera Plan ARo Periodo

ELECTRONICA ANALOGICA | ING. ELECTRONICA 005/05 2 2c

Il - Equipo Docente

Docente Funcion Cargo Dedicacion
MARCOLETA, ENRIQUE FRANCISCO Prof. Responsable JTP SIM 10 Hs
COSTA, DIEGO ESTEBAN Prof. Colaborador JTPEXC 40 Hs
LUCERO, DANIEL Aucxiliar de Préactico A.2DA SIM 10 Hs

[l - Caracteristicasdel Curso

Credito Horario Semanal

Teorico/Préactico |Tedricas| Practicasde Aula | Pract. delab/ camp/ Resid/ PIP, etc. | Total

6 Hs 4Hs 2Hs Hs 6 Hs
Tipificacion | Periodo
B - Teoriacon précticas de aulay laboratorio 2 Cuatrimestre
Duracion
Desde Hasta | Cantidad de Semanas | Cantidad de Horas
07/08/2006 10/11/2006 14 84

IV - Fundamentacion

Estudio completo y general de los componentes basicosy discretos de la Electrénica Bésica, afin de que e alumno tome
conocimientos tedricos y practicos, y esto les permita continuar con su carrera con una solida base. Comprende el estudio de
los Semiconductores, y aplicaciones de ellos.

V - Objetivos

Dar las herramientas bésicas de |a Electrénica, afin de que el alumno maneje con conocimientos, tedricos — practicos los
componentes discretos de la Electronica. Elementos que le serviran de base para las restantes Materias afines.

V1 - Contenidos

Temal: Introduccion alaElectricidad.L ostrestipos de férmulas, Aproximaciones, Fuentes de Tensién, de
Corriente. Teoremas de Thevenin y Norton. Ejercicios. Deteccion de averias. Resolucion de problemas.

Tema 2 : Semiconductores.Conductor es. Semiconductores. Cristales de Si, Semiconductor esintrinsecos. Dostipos de
flujo. Dopaje de un semiconductor. Dostipos de semiconductor extrinsecos El diodo no polarizado. Polarizacion
directa, inversa. Ruptura. Niveles de energia. La barrera de potencial y latemperatura. Diodos con polarizacion
inversa.
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Tema 3: Teoria delosdiodos.|deas basicas. El diodo ideal. Segunda aproximacion, tercera. Deteccién de averias.
Andlisisde variable independiente. Como leer la hoja de datos. Como calcular laresistencia interna. Resistencia de
continua de un diodo. Recta de carga. Diodos de montaj e superficial. Resolucién de problemas.

Tema4: Circuitos con diodos.Rectificador de media onda. El transformador, € rectificador de onda completa. El
puente rectificador. Filtro de choque ,con condensador ala entrada. Tension inversa ala entrada, depicoy corriente
inicial. Fuentes de alimentacion. Deteccién de fallas. Resolucién de problemas.

Tema 5: Diodos de propésito especifico.El diodo Zener. Regulador Zener con carga. Segunda apr oximacion- Punto
limite de funcionamiento en la zona zener. Hoja de datos inter pretacion. Deteccién de fallas. Resolucion de problemas.

Tema 6: Transistoresbipolares.El transistor sin polarizacion. Transistor polarizado. Corrientesdel transistor.
Conexion EC. Curva caracteristica de entrada y de salida. Aproximaciones de los transistores. Interpretacion delas
hojas de datos del fabricante. Deteccion de averias. Resolucién de problemas.

Tema 7: Fundamento delostransistores.Variaciones de la ganancia de corriente. Recta de car ga, ecuacion delarecta.
Punto de trabajo. Como reconocer la saturacion. Transistor en conmutacién. Polarizacién de emisor. Excitaciones
paralosLED. Averias. Dispositivos opto electronicos. Transistores de montaj e superficial. Resolucion de problemas.

Tema 8: Polarizacion de transistor esPolarizacion por divisor detension. Analisis exacto de la polarizacion por divisor.
Rectadecargay punto Q para €l circuito de polarizacion por emisor. Polarizacion de emisor con dos fuentes. Otros
tipos de polarizacion. Deteccion de averias. Transistores PNP. Resolucién de problemas.

Tema 9: Modelos equivalentes para sefialL ostrestipos de for mulas. Amplificador con polarizacion de emisor.
Funcionamiento par a pequefia sefial. Ganancia para sefial. Resistencia para sefial del diodo emisor. Dos modelos del
transistor. Como analizar un amplificador. Par ametros para sefial en las hojas de datos. Resolucion de problemas.

Tema 10: Amplificador es de tensiénGanancia de tension. Efecto de carga dela impedancia de entrada. Etapas en
cascadas. Amplificador EC con resistencia de emisor sin desacoplar. Realimentacion con dos etapas. Deteccion de
averias. Resolucion de problemas.

Tema 11: Amplificadores de potenciaClasificacion delos amplificador es. Dos rectas de carga. Funcionamiento del
Clase A. Clase B. Clase C. Ecuaciones. Caracteristicas técnicas de un transistor. Resolucion de problemas.

Tema 12: Seguidor de Emisor Amplificador Colector comdn. Impedancia de salida. M &xima excursién de la sefial.
Conexion Darlington. Seguidor de emisor en clase B en contra fase. Polarizacién del clase B. Excitacién del clase B.
Regulacién de tension mejorada. Resolucion de problemas.

Tema 13: FET.ldea basica. Caracteristica de salida. De transferencia. Polarizacion en la zona ohmica. Polarizacion en
la zona activa. Transconductancia. Amplificador con FET. Interruptor analdgico con FET. Otras aplicaciones.
Inter pretacion de la hoja de datos. Resolucién de problemas.Conceptos béasicos de Respuesta en frecuencia.
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VII - Plan de Trabaj os Practicos

-T.P.N° 1 Resistencia. CC CA.Laboratorioy simulacion

-T.P.N° 2 Diodos. Circuitos rectificadores con Diodos
Laboratorio y simulacion.

-T.P.N° 3 Diodos. Limitadoresy fijadores de nivel.Regulacion

de Tension.Laboratorio y simulacion.

-T.P.N° 4 Medidade VBEy hfedel BTJ. Transistor en Cortey
Saturacion. Polarizacion.Laboratorio y simulacion.

-T.P.N° 5 Amplificador de tension en emisor comun.
Amplificadores de potencia.Laboratorio y simulacién.

-T.P.N° 6: El Transistor de Efecto Campo JFET. Auto
polarizacion. Polarizacion de tension Laboratorio y
simulacién.

PROYECTO FINAL INDIVIDUAL SOLO PARA INGENIEROS Serealizara un trabajo individual, que implicara el disefio

y simulacién de un circuito

VI1II - Regimen de Aprobacion

Para obtener laregularidad y poder rendir el examen final como alumno regular ser& necesario:- Haber aprobado el 100% de
los trabajos practicos.- Haber aprobado latotalidad de |os examenes parciaes.- Haber aprobado el trabajo FINAL
INDIVIDUAL - Paralaaprobacion de cada uno de |os trabajos précticos sera necesario ademés de haberl osrealizados
satisfactoriamente, y responder correctamente las preguntas que sobre el tema el Jefe de Trabajos Précticos pueda
formularles, antes o durante el préactico.- Los alumnos tendran derecho a una nica recuperacion de cada parcial, pero no mas
detresen total, cualquiera sea el nimero de ellos. El primer parcial debe aprobarse antes de rendir el segundo,paraello habra
una sola recuperacion, de este parcial, y serd antes del segundo. .- Cada trabajo Practico podra ser recuperado una solavez
pero el total de recuperaciones no podra exceder de 2 ( dos).- No se aceptan alumnos que no estén en condiciones de
regulares.- No se aceptan alumnos libres en el examen final.- Segulin la Resolucion 654/86 de la Facultad de Ciencias Fisico,
Matematicas y Naturales, los dlumnos que trabajen, y asi lo justifiquen , en laslistas que pasa la Seccion Alumnos, podrén
solicitar una Ginica recuperacion adicional sobre el total de los exdmenes parciales, a excepciondel primero.-

I X - Bibliografia Basica

[1] Principios de Electronica MALVINO Paul A. Editorial MC. Graw Hill. 6° EdiciénDispositivos Electrénicos FLOY D
Tomas Editorial Limusa. 3 Edicion

X - Bibliografia Complementaria

[1] Electrénica Basica KIVER Milton Editorial MarcomboElectrénica Integrada MILLMAN Y HALKIAS Editorial
Marcombol ngenieria Electrénica ZBAR PAULBasic Electronic Course, NCR HOWARD W. Sams and Co. Inc

XI - Resumen de Objetivos

Dar las herramientas bésicas de lamateria, afin de que el alumno con ello no tenga dificultad en el resto de los cursos, que
dependen fundamentalmente de Electrénica.Familiarizar a alumno con los instrumentos basicos de |a Electronica.

XII - Resumen del Programa

Nociones Bésicas de electricidad. Materiales Semiconductores. Uniones PN. Diodosy aplicaciones. Diodos especiales
.Transistores de unidn bipolares. Polarizacién. Amplificadores con transistores amplificadores de pequefia sefial .
Amplificadores de Tension y Potencia. Transistores de efecto de campo (FET). Amplificadores con FET. Deteccion de fallas

X1l - Imprevistos
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ELEVACIONy APROBACION DE ESTE PROGRAMA

Profesor Responsable

Firma

Aclaracion:

Fecha
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